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1956  RESOLUCION de 23 de noviembre de 1992, de la Univer-
sidad de Barcelona, por la que se hace piblico el plan
de estudios de Ingenieria Electronica de la Facultad de
Fisica de esta Universidad.

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios correspondiente
al titulo oficial de Ingeniero en Electrdnica de la Facultad de Fisica de
esta Universidad, homologado por Acuerdo de la Comisién Académica
del Consejo de Universidades en fecha 28 de septiembre de 1882, que .
quedaré estructurado conforme figura en el siguiente anexo.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29 de la Ley Organica
11/1983, de 26 de agosto, de Reforma Universitaria, y el articuto 10.2

Barcelona, 23 de noviembre de 1992.—El Rect.dr, Josep Maria Bricall
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 4

. i Masip.
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ANEXO 1

UNIVERSIDAD

ILMA. SRA. SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE
UNIVERSIDADES

pone en conocimiento de ese Consejo de Universidades, para su homologacnbn, el plan de estudios a que
se refiere esta solicitud y sus Anexos, y Que ha sido aprobado por esta Universidad.

.Barcelona, 13 ... de ..229st0. ... de ...1992...

) -, T
SR

que aprobo a refrendb el

e R SRS e : :
i ;5’; e ,.s‘%'&é; By

, Fikale b
Fecha de acuerdo da aprobaclOn por-la Universudad del Tuevo plan’de estudlos od
ente cwa homolpgacibn se sollcuta @) L) :

K *ﬂ‘l”

Junta de Goblerno de 23 de junio de 1992 .
COnscjo Sncial de 15 de julio d(‘ 1992

RN X N I R TN e g% Ll

(1} En este supuesto, se expresaran en el Anexo 3 las previsiones sobre los mecanismos de convalidacion y/o adaptacion
al plan retormado por parte de los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (art. 11 R.D. 1497/87).

{2} En este caso (art. 12 R.D. 1497/87), se adjuntara el convenio.

{(3) La presentacion de este documento firmado peor el Rector implicara que se han cumplido los tramites intrauniversitarios
preceptivos para la aprobacion del plan de estudios.

(4) A diligenciar por el Consejo de Universidades.
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ANEXO 2-A. Contenideo del plan de estudjos.

UNIVERSIDAD

IBarcelona

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

Ingeniero en Electrdnica

1. MATERIAS TRONCALES
lurao benominacién Anignaturass an lae que la Univer-sidad créditos mnuales (4) Hreva descripcidn del ¥incyiacién a Arean de
clcio | 11 (2] len #u caso, orgeniza/ diversifics la -~ contenide convclmiento 14)
rateria troncal (3} [Totales [Taéricos [Précticos/
. clinicos
z Disefio de Circultos y Slatemas 12T & & [facnicas de dimefio de circulitos, [Electrénica. Tecnoiogia
Electrénlicon sisteran electrSnicea y clreultes |Electrénica. Teoria de la
iinl‘.-grads- de tipo eapecifice y sehal y Comunicacionea.
1 [Disefc Microelectrénico I. L] 3 3 . jpemlespecitico. Rerramientas .
1 Disefic Microelectrdnico 1I. 6 3 3 'Software”, pars el disefic.
Electrénica, Tecnslzgia
2 Inrstrumentacion y Equipos 21T + AA 12 12 Inatrumentacién electrénica Elactrénica. Teorf{a de ia
Clectrdhicos [avanzada: Senscren, "afal y Comunicacionne.
acondicionamiento y procesado da
1 Inatrusentacidn. 9 4.5 4.5 la seflal, Circuitom ir aguipos
1 [Elactrdnica ds Potancla. ] 3 3 jalsctrénicos especiales.
2 [Elactrénica de Alta Frecuencla. 9 4.5 4.5 Aplicaciones de alta frecuencia,
potencia, comunicaciocnes y °
fcontesl. ’ Ingerieria TelemAtica.
[Proyectos de Ingenier{a.
2 2 Proyectos [Proyectos 5T Metedologila, formulacién y Tacnologia Elactrénica.
o laboracién de proyectos. [Teoria de la 3eflal y
Cottunicaciones.
[Electrénica.
2 Sistemas Electrénicos para el 12T L) 6 Microprocesadorss de propésito Arquitectura y
Tratamiente de ls Informacidn. geniaral svanzados, [Tecnologia de
Microcontroladores. Procesadores [Computadores.
especificos para tratamientc ds lectrénica, Ingenierie
JEztructurs y Arquitectura de asfial. Sistemaz multiprocesador. o Sistamas y
1 [Comput.adores . [ 3 3 [Cantroladares integtados de utomética, Ingenieris
2 Microprocasadores, 6 3 3 [periféricos. Disefio de sistemas alemitica, Tecnologia
. digitales complejos. lectrdnica. Teoria de
la Safial ¥
ICominicacionas.
"
2 2 Sistemas Tolemiticos. Siatemas Telsméticos. 9T 6 3 Arquitecturas de sistemas an Arquitectura ¥
tiempo real, Sistemas operativos, JTecnologia de
Redes y telemiticos. Comput.adores. Ciencia de
! la Computacién e
Inteligencia Artificiasl.
A Ingeniarf{a Telemética,
Lenguajes ¥ Sistemas
Informéticos.
2 Tecnologfe de Diapositivas y 12T + 3A 7.5 7.5 Propiadedes, funciconamiento y lectrdnica. Optica.
componentes Electrénicos y iimitaciones de loa dispasitives F:'E-cnnlog,in Electrénlca.
1 [Foténicos. Dispasitivos Electrénicos, 9 4.5 4,5 elactrénicos y- foténleos. Medelos
2 [Optoslectrénica, - & 3 3 fizicos ¥ circuitales. Materialens
[y procesos tecnoldgicos.
[Tectiologias de fabricacidén.
2 ITratamiento y Transmisin de 9T 4.5 4.5 [Trataziento nzadc de sefales. mctivlogia Electrénica,
Sehalea. Copponentes y sistemas de eoria de la Sefal -y
radi {eacidn. C© ) ¥ [Jcomunicaciones.
1 [Tratanientc y Tranemisisn de Sefiales. medics de transmisiédn por cndas
quisdan.
- ”
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ARNEXO 2-B. Contenldo del plan de estudios.

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD {en su caso) (1)
Cursa Créditos anunles vinculacién a Sreas de conoclmianto (3}
Citlo (23 Denominacidn .
Brave descripcidn del contenido
Totales | Tedricos |rricticos/
elinicos
z 1 Anflidie de Chrcultos 9 % k] Anflisis bfsico de redes. Circuitos de primer y Electrénica. Tecnologla ¥lectrénica. Fisica
segundo orden. Clrcuitos dinAmicos. Circuitom Aplicada. .
linsales invarisntes an al tiempo. Estabilidad.
Bipuartas y miltipuertas,
2 1 Sipteman Digitalea 3 3 3 Dissfic de aistemas 157icos mscusncisles.
Trapspisién de datos. Miquinas slgorftmicas. Elestrénica. Tecnologia Electrfnica. Arguitectora
Estructura ¥ funcionamiento de) ordenader: ¥ Tecnoclogfa de Computadores. Fisica Aplicada.
! procesador , memoria.
2 2 Anilisis de Circuitos lntegrados 6 k] 3 Moduladores y multiplicadures anal&gicons,
T Unclladores. Interruptorea y multiplexores. Electrénica. Tecnologis Electrénica.
Flltros de capacidad commmteda. Amplificadores de
ganancia programable. Converscres D/A ¥ A/D.
2 2 Trabajo de Fin de Carrera 6 1] Todas las vincyladas a 2as materlas trounales de
- la Ingenieria.

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudlios como obligatorias para el alumno.

(2} La especiflicacisn por cursca es opclonal para

{2) Librem#nte decidida por la Universidad.

1a Universidad.

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.

3. MATERIAE OPTATIVAB (en su caso)

Créditos totalas para optativas (1) ~
« por ciclo

- gutso

DENOMINACION (2)

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

VINCULACION AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Elaectrénice Fisica (1)

Tacnologia Microelectrdnica
(L

Contral deo Sistemas (1}

Electrénica de los Circuitos

Digitales (1)

Lantrol de Caiidad y
Fiabilidad. (2}

Dispositivos Avanzados. (2)

Sistemas de Comunicacién. (2)

Diseflo de Sistemas
Electrémicos. {2)

CREDITOS
Totales | Tedricoa |Précticos/
¢linicos
& 3 3
6 3 2
(3 3 3
[ 3 3
6 3 3
& 3 3
& 3 3
& 3 3

Eastructura de bandas d¢ los semiconductores. Estadistics ds
portador Generacidn y recombinacifn da portadorss. Irunsparte.
Propiedadas optoalectrénicas de los semicondustoras.
Heterceatructuras. Centactos.

Tecnologia slectrénica de componentss. Procesos tecnolégicos en
microelactrénica. Tecnplogfas da integracién, Nusvas tendencias.

Anélisis y diseflo de sistemas continuos y discretos. Control por
ardenader, Componentes para mervomecanizmon. Simulacién.
Aplicaclonea, .

Caracteristicas generales de loa circuitos digitales. Familias
légican bipolares. Familias ldgicas MOS. Tecnologias SOI, BICMOS.
Familias légicas de Gais.

Concepto da calidad, Contrel de calided, Organitacidén y
planificacidn. Técnicas estsdisticas. Fiahilidad de sistemas.
NHotmas edtandarizadas en productos slectrénices.

Diapositivos VL5I. Dilapositivos y estructuras pars memcrias,
CCh, .. Tecnolog{as Bipolares ultrsrrépidas, HBT's. Dispositivos
répidos sn semiconductorss compuastos, Dispositivos tdénel.
Dispositives cudnticos.

Antenas, Sistemasa telefénicos. Radlo. Talevigién, Rédar.
Comunicacicnes eapaciales.

Captura de ¢sguemas. Lenguajes da descripcidém de alto nivel.
Simulacifn ¥y modelizacidén. Bimulacién de Intsrferenclias,
reflexiones. Andliais térmico. Test de sistemas. Documentacidn
téenica,

Elsctzénicn. Techologin Elsctrdnica. Optica.
Fialca Aplicada. Fiaics das la Materis
Condansada.

Electrdénica. Tecnologia Elsctrdnica, Fisica
Aplicada,

Elsctrdnica. Tecnologis Electrénica,
Ingenieria de Sistemas y Automética. Fisica
Aplicada.

Elettrdnica. Tacndlogfia Elsctrénica.

Elactrdnica. Tecnologia
Elactrdnica.Estad{stica e Investigasisdn
Oparativa. Matemética aplicada. Proyectos e
Ingeninria.

Elactrénica. Tecnologfa Electzdénica. Fisica
Aplicada,

Electrénica. Tacnologia Elsctrdnica. Tooria
de la Sefial ¥y Comunicacicnes.

Elsctrénica. Tecnologia Electrénica.
Arquitectura y Techologia de Computadoras.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (enh su caso)

Créditos totales para optativas (1)
- poar ciclo

= Curso

Conceptos de Mecénica Cufntica y Pisica Atémica. Elementos de
Mecknica Eatadfatica. Propiedades de lam Radiacionas y da mu
interaccifn con la Materiws,

DENOMINACION (2) CREDITOS VINCULACION AREAS DE
BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO CONOCIMIENTO (3)
Totales | Tabricoa |Erécticos/
¢linicos '
Procesado Digltal de Sefisles. & 3 3 Introduccién a loz sistemas de procesado de sefial. Funcidn de Electrénica. Tecnologia Electrdnica, QOptlca.
{2) tranaferancia. Convolucién. Teoria del muestrso. Transformads Z. :
Transformadas digitales de Fourisr, Filtros Digitalas,
. Procesadores digitales de sefial, arquitectura interns,
aplicaciones, Integracién de sstructuras de procase de sefial.
Sistemas Electrdnicos de 1] 3 3 Siatemas de instrumentacién elactrénica para aplicacionas Electrénica. Tecnologia Electrénica.
Aplicacidn Especifica. (2) especificas, Filtros de capacidad conmutada. Amplificadorss de .
ganancia programable. Convaraorss D/A y A/D avanzados. .
.
Instrunentacitn Avanzada. {2) [] 3 3 Siatemas especificom de medidas. Sistemex para Biomsdicina, Elsctrénica, Tecnologia Electrdnica.
Fisica de& altas energfas. Radiacidn., Instrumentacidn del espacic.
Instrumentacién quimica...
Qrganizacién de Empresas. {2} 6 3 3 Técnicas de direccién. Eatrategla. Estructura: Teoria da Elsctrénica. Techologiam Electrénica,
+ organizecién, Creatividad y innovacidén. Control de proceso Orgenizacidn de Empresas. Arquitectura ¥
(calidad}. Tecnologia de Computadores.Ingenieria Quimi-
mjce, Estadistica s Investigacién Operativa.
Sensores y Actuaderes. (2) 6 3 3 Medida y sistamas de control. Transductores y proceso de sefial: Electrénica, Tecnologia Electrdnica.
. sanaores. Tecnalczia de los senscres integrados. Sensores Ingenierfa de Sistemas y Autcmética. Flsica
intsligentes. Microactuadores. Aplicada.
Sistemas de Soporta de 6 3 3 Memorias samiconductoras. Matariales, técnicax y sistemas da Electrdnica. Tecnologiam Electrénica.
Informacidn. (2) soporte magnético: analégico y diglital. Materiales, técnicas y :
slstemas de soporte dptico; analdglco ¥y digital. Otros sistemas
— periféricon.
Disefic de Circultos ) L 1.5 4.5 Paquetes integrados de disafic. .Proceso de disefio ¥ test de Elactréntca. Tecnologia Elactrénicas.
Integrados Especificos (1) circuitos integrados especificos. Interelamciém con al procese de |Arquitecturs y tacnologfa de computadoras.
fabricacidn. Desarrollo y test de un Circuito integrado ds .
aplicacién aspecifica.
Tecnologia de Circuitos 6 1.5 4.5 Técnicas de epitaxia. Metedologias para incremsnto de Electrénica, Tecnologia Electrénica.
Integredna Avenzados. (2) prastaciones avanzadas en dispowitivoa. Processs litogr&ficos ‘
avanzades. Utilitacién de haces de lones y alectrones para la
. febricacidn y test ds dispositives,
Circultos Intagrades 6 4.5 1.5 Gufas de onda integradas. Sintonizacidn de diodos laser. Elsctrénica, Tecnologia Electrénice. Cptica
Optoelectrénicos. (23 ’ .
Arquitecture Avenzada da 6 4.3 1.5 Introduccidn a los sistemas concurrentes. Sistemas de miltiples Elsctrénica. Tacnologis Electrénica.
Comput.adoras (2) flujos da instrueciones. Eatruturaa de memoria, Redes de altas
prestaciones. Algoritmos.
Sistemas de Comunicacién II & 4.5 i.5 Microondas. Propiedades modales de laa guias de onda. Anélisis de |Electrénica. Tecnclogia Elactrénica,Taoria de
t2} los circuitos distribuidos. Andlisis de componentss ds loa la sefial y comunicaciones,
circuitos. Métodos CAD. Comunicaciones sspacisles. Enterno STAR.
Complementos de Fislca (1) é 4.5 1.5

Elactromagnetismo. Electrénica. Fisica
Aplicada. Fiaica Atémica Molacular y Nuclear.
Fizica de la Materia Condensada. Fisica de la
Tierrs, Astronomia ¥ Astroffsica. Fisica

Tadrics, Optica.

(1) Se expresard cl total de creéditos aslgnadss para optativas ¥, €t s5u caso, el total de los

mismos pof CICI0 © CUrsSo.

(2) Se mencionarsd entre paréntesis, tras la denominacién de la optativa, el curso o ¢iclo que corresponda si el plan de estudios
configura la materia como optativa de curso o ciclo.

(3) Libremente decidida por la Universidad,




ANEXC 3: ESTRUCTURA GENERAL ¥ ORGANIZACION DEL: PLAN DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD: L BARCELONA + U: SUTONOMA DE GARCELONA

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE

1
l[ {1) INGENIERG EN ELECTRONICA J

2. ENSENANZAS DE [_ SEGUNDO CICLO ()

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

2 !
{3y  FacULTAD DE Fisica 1

4. CARGA LECTVA GLOBAL [ 5

[ | creomos )

Distribucion de los créditos

re 51 [ 15 6 & L B 78
[

72

J

I CICLO 22 36 5 18

6]

BI1T+HA

L
!
|
{

21 _l_ 24

CiCLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS |° CREDITOS | TRABAJO FIN TOTALES
TRONCALES [OBUGATORIAS| OPTATIVAS LIBRE DE CARRERA
CONFIGURA-
CION {5)
1 CICLO
i

(1} Se indicara lo que corresponga.

(2) Seindicara lo que corresponda segun e ant. 4.° detR.D. 149787 ide 1.° ciclo; de 1.7 vy 2.° cicio: de solo 2° ciclo)
y las previsiones del R.D. de direcirices generates propias det ttulo de que se trate

(3) Se indicara el Centra Universitario, con expresian de l2 norma de ¢reacion del rmsmo o de la decision de la
Administracion correspondiente por ta que se autoriza la imparticion de las ensefianzas por dicho Centro.

(4) Dentrodelos limites establecidos por ef B.D. de directrices generaies propias de l0s planes de estudios del titulo
de que se trate.

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva "global”.

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE GARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NEGESARIA
PARA OBTENER EL TITULO E {6}.

6. SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:
7 PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.
[E] TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS
] ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIGNALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD :
[} OTRAS ACTIVIDADES

— EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS
~ EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8} .

ia troncal 1 provectos

12 CREDITOS.

materia obligst. t tr.fin carrera

7. ANQS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

~ 1.2 CICLO | ANOS
- 2°CICLO ANOS

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR ANO ACADEMICO.

[ANOG ACADEMICO |- TOTAL TECRICOS | PRACTICOS/
CUNICOS
1 78 a0.,5 37,5
2 78 36 42

-

{6) Si o No. Es decision potestiva de fa Universidad. En caso afirmativa, se consignaran los creditos en el
precedente cuadro de distribucion de los creditos de la carga lectva gfobal.

(7) St o No. Es decision potestativa de la Universidad. £n el primer caso se especificars 1a actividad a laque
se otorgan créditos por equivalencia,

{8) En su caso, se consignard “materias troncales”, "obligatonas”, "optativas”, “trabajo fin de carrera”, etc,,
asi como la expresion del numero de horas atribuide, por equivalencia, a cada credito, y et caracter tetrico
o practico de este. ,

{9) Se expresara lo que corresponda segun (o establecida en la directriz general segunda del R. D. de
directrices generates propias del fitvle de que se frate.

81 'wnu 3089

€661 O0l8us |z ssasnhp

L2291
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Il. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

y 8.2 2 del R.D. 1497/87.

1. La Universidad debera referirse necesariamente a los siguientes extremos:

a) Régimen de accesoal2° ciclo. Aplicable stlo af caso de ensefanzas de 2.° ciclo 0 al 2.°
ciclo de ensefanzas de 1.°y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos 5.2

b} Determinacion, en su casa, de la ordenacitn temporal en el aprendizaje, fijando secuen-
cias entre materias 0 asignaturas o enire conjuntos de ellas (articulo 9.2, 1. R.D. 1497/87).

¢} Periodo de escolaridad minimo, en su caso {articulo 9.5, 2, 4° R.D. 1497/87).

d) En su caso, mecanismos de convalidacién y/o adaptacion al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo {articulo 11 R.D. 1497/87).

2. Cuadro de asignacion de la docencia de las materias troncales a areas de conecimiento. Se
cumplimentara en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A.

3. La'Universidad podra afadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.D de directrices generales propias del titulo de que
se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporacion al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos v areas de conocimiento correspondientes segin lo
dispuesto an dicho R. D), asi como especificar cualquier decisidn o criterio sobre ia organiza-
cion de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especlﬁcaclones no
constituyen chjete de homologacion por el Consejo de Universidades.

1.c) El periodo de escolaridad minimo es de 2 afios.

1557  RESOLUCION de 23 de noviembre de 1992, de la Univer-
sidad de Barcelona, por la que se hace publico el plan
de estudios de la Licenciatura en Quimica de la Facultad
de Quimica de esta Universidad.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29 de la Ley Orgénica
11/1983, de 256 de agosto, de Reforma Universitaria, y el articulo 10.2
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios correspondiente
al titulo oficial de Licenciado en Quimica de la Facultad de Quimica de -
esta Universidad, homologado por acuerdo de l2 Comisién Académica del
Consejo de Universidades en fecha 28 de septiembre de 1992, que quedard
estructurado conforme figura en el siguiente anexo.

Barcelona, 23 de noviembre de 1992.—El Rector, Josep Maria Bricall
i Masip.



